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SA56600-42用锂电池后备的系统复位芯片 

概述 

SA56600-42 被设计用在电源电压降低或断电时作保护微电脑系统

中 SRAM的数据 当电源电压下降到通常值 4.2V时 输出 CS变为逻辑

低电平 把 CE也拉低 从而禁止对 SRAM的操作 同时 产生一个低电

平有效的复位信号 供系统使用 如果电源电压继续下降 到达通常值

3.3V 或更低时 SA56600-42 切换系统操作 从主电源供电切换到后备

锂电池供电 当主电源恢复正常 电压上升至 3.3V或更高时 将 SRAM

的供电电源将由后备锂电池切换回主电源 当主电源上升至大于典型值

4.2V时 输出 CS变为逻辑高电平 使 CE变为高电平 使能 SRAM的操

作 复位信号一直持续到系统恢复正常操作为止 在系统电源电压不足

或突然断电的时候 这个器件能可靠地保护系统在 SRAM内的数据  

SA56600-42提供 SO8表面贴装的封装形式  

 

特性  

 在 4.2V门限电平进行电源切换 下降沿  

 输出低电平有效的复位信号 /RESET  

 双路输出 高电平有效的 SRAM片选信号 CS 低电平有效的 SRAM片选信号 /CS  

 在备份电池供电时间内  

--低电源电流 典型值 0.3 A  

--低输入输出压降 100 A时典型值 0.3V  

--低反向电流泄漏 最大 0.1 A  

 正常操作期间  

--低输入输出压降 50mA时 0.2V  

--在 VCC=5.0V,50mA时典型的输出电压 4.8V 

--在 3.3V时恢复主电源供电 

应用领域  

 存储器卡 SRAM  

 个人电脑系统 文字处理器系统 

 传真机 照相机 办公设备 

 程序控制器 

 视频游戏和其他应用 SRAM的设备 

系统简图      
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                        图 1 系统简图 
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订货信息  

封装 
型号 

名称 描述 
温度范围 

SA56600-42D SO8 小型塑料表面封装 8引脚 本体宽度 3.9mm -40 +85  

 

元件数字标注  

封装形式用 Philips 标记右侧的第一行 4个字母标注 前 3个字母代表本产品的名称 x 代表第 4个字

母 表示为批号编码 剩下的 2或 3行标记是内部的生产编号  

 

 

部分型号 标注 

SA56600-42 A A A x 

 

 

管脚说明  
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管脚 符号 描述 

1 GND 电源地 

2 /RESET 集电极开路输出 当 VCC降至 4.2V(典型值)以下 输出低电平 需接外部上拉电阻  

3 CS 
高电平有效的片选输出 当电源电压高于 VS(4.2V)时 保持高电平  

可用作系统中 SRAM的高电平有效片选信号  

4 VBATT 连接后备锂电池的正极 

5 /CS 
低电平有效的片选输出 当电源电压高于 VS(4.2V)时 保持低电平  

可用作系统中 SRAM的低电平有效片选信号  

6 VOUT 保护系统的后备锂电池 主电源输出 当 VCC降到 VS以下时 切换为后备锂电池供电  

7 /Y 发射极开路输入 用于微控制器使能/CS输出 微控制器控制/CS功能  

8 VCC 主电源输入端 
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最大额定值  

符号 参数 范围 单位 

VCC(MAX) 电源电压 -0.3 +7.0 V 

VCC(OP) 工作电压 -0.3 +7.0 V 

IO(VCC) 输出电流 主电源  80 mA 

IO(VBATT) 输出电流 后备电池  200 A 

Toper 工作温度 -40 +85  

Tstg 存储温度 -40 +12  

P 功耗 250 mW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



广州周立功单片机发展有限公司  Tel: (020)38730976   38730977  Fax: 38730925   http://www.zlgmcu.com 

第 4 页 共 4 页 

电气特性  

特性参数的测量均在 VCC=5.0V TAMB=25 的条件下测得 除非另外规定  

符号 参数 条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

ICC 电源电流 VCC=5.0V,VBATT=3.0V,IO=0mA - 1.4 2.2 mA 

VSAT1 I/0电压差 1 VCC=5.0V,VBATT=3.0V,IO=1.0mA - 0.03 0.05 V 

VO1 输出电压 1 VCC = 5.0 V; VBATT = 3.0 V; IO = 1.0 mA 4.95 4.97 – V 

VO2 输出电压 2 VCC = 5.0 V; VBATT = 3.0 V; IO = 15 mA 4.75 4.90 - V 

VS 检测门限电压 VCC下降 4.00 4.20 4.40 V 

VS 检测延迟 �VS = VSH (上升沿 VCC) – VSL (下降沿 VCC) - 100 - mA 

VRSL 复位输出低电平 VCC = 3.7 V - 0.2 0.4 V 

IRSH 
复位输出高电平时反向电

流 

VCC = 5.0 V; VRS = 7.0 V 
- 0.01 �0.1 A 

VOPL 
维持复位电平 最小的工

作电压  

VRSL ��0.4 V; VCC falling; RPU = 10 k� 

 
- 

0.8 

 

1.2 

 

V 

 

VCSL CS输出低电平 VCC = 3.7 V; VBATT = 3.0 V; ICS = 1.0 �A - - 0.1 V 

VCSH CS输出高电平 VCC = 5.0 V; VBATT = 3.0 V; ICS = –1.0 �A 4.90 - - V 

V/CSL /CS输出低电平 VCC = 5.0 V; VBATT = 3.0 V; ICS = 1.0 �A - - 0.2 V 

V/CSH /CS输出高电平 
VCC = 3.7 V; VBATT = 3.0 V; ICS = –1.0 �A VO – 

0.1 
- - V 

�VS/T 检测电压的温度特性 
–40  to �+85 

- - 
�0.0

5 
%/  

VBT 备份电池的门限电压 VCC 下降 3.15 3.30 3.45 V 

VBT(HYS) 备份电池的延迟 VBT(HYS) =VBTH (VCC上升沿) – VBTL (VCC 下降沿) - 100 1.0 mV 

VBT/T 电压切换的温度特性 –40  to �+85 - - 0.05 %/  

IL 漏电流 VCC = 0 V; VBATT = 3.0 V; IO = 0 �A - 0.3 0.5 �A 

VSAT2 I/O压差 2 VCC = 0 V; VBATT = 3.0 V; IO = 1.0 �A - 0.2 0.3 V 

VO3 输出电压 3 VCC = 0 V; VBATT = 3.0 V; IO = 1.0 �A 2.7 2.8 - V 

VO4 输出电压 4 VCC = 0 V; VBATT = 3.0 V; ICS = 100 �A 2.6 2.7 - V 

VREF 参考电压 典型   - 1.25 - V 

IBL VBATT的反向电流 VCC = 5.0 V; VBATT = 0 V - - 0.1 �A 

IYLO /Y的电流 VCC = 5.0 V; VBATT = 3.0 V; VY = 0 V - 150 400 �A 

tPLH /Y的传播延迟时间 注 1  V/Y 由逻辑低电平跳变为逻辑高电平 - 8.0 20 ns 

tPHL /Y的传播延迟时间 注 1  V/Y由逻辑高低电平跳变为逻辑低电平 - 8.0 20 ns 

注  

1 /Y输入的上升沿和下降沿的时间小于 6.0ns /CS连接 15pF的电容 从管脚 5到地  

 



广州周立功单片机发展有限公司  Tel: (020)38730976   38730977  Fax: 38730925   http://www.zlgmcu.com 

第 5 页 共 5 页 

典型特性曲线图  
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         图 3 输出电压 VS输出电流                             图 4 输出电压 VS温度 
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         图 5 输出电压 VS电流                             图 6 输出电压 VS温度 
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          图 7 电源电流 VS电源电压                        图 8 电池电流 VS电源电压 
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         图 9 检测的门限电压 VS温度                        图 10 检测延迟 VS温度 

 

 



广州周立功单片机发展有限公司  Tel: (020)38730976   38730977  Fax: 38730925   http://www.zlgmcu.com 

第 6 页 共 6 页 

Tamb, TEMPERATURE(
-50 -25 0 25 50 75 100 125

1.00

1.50

1.75

2.00

1.25

3.00

2.75

VBATT = 3.0 V
VOUT = OPEN

Tamb, TEMPERATURE (
-50 -25 0 25 50 75 100 125

VCC = 5.0 V
VBATT = 0 V

104

103

102

101

100

 

      图 11 电源电流 VS温度                                    图 12 灌电流 VS温度 
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         图 13 电池的漏电流 VS温度 
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技术规范  

在微机存贮器系统中 SA56600-42提供后备电池的功能 用来保护 SRAM中的数据 另外 提供复位信

号 高电平有效片选 CS 低电平有效片选 /CS 输出 芯片集成有 3.3V和 4.2V的检测电路 PNP开关管

连接后备锂电池输出的低压降肖特基二极管  

电源上电时 当 VCC 0.8V期间 /RESET保持有效 低电平状态 并且不能被释放 高电平状态 直

到 VCC略大于 4.2V 输出 CS也是类似的方式 仅仅是在 VCC略大于 4.2V时 CS变为一个高电平状态 这样

就可以确保 SA56600能为微电脑系统的正常工作提供足够的电源电压  

如果 VCC电压下降到 4.2V以下 CS和/RESET都变为低电平状态 当 CS为低电平时 SRAM将不能被读

出或写入数据 如果主电源 VCC 持续下降到 3.3V或更低 PNP开关管便将主电源 VCC 输入和输出断开

并且肖特基二极管自动的将后备锂电池的电源与 SA5600的电源输出相连 为 SRAM提供保持数据的电源  

SA56600提供互补的 CS和/CS输出 这种输出方式不是相互之间简单的互补方式 CS的逻辑状态能够真

实体现 VCC电压的状态 只要 VCC大于 4.2V 并经延迟很小的一段时间 CS便处在高电平状态 当 VCC低于

4.2V时 CS便处在低电平状态  

仅仅当 VCC大于 4.2V 并经延迟很小的一段时间 而且引脚/Y处在低电平状态时 /CS变为低电平逻辑

状态 如果/Y不是低电平状态 悬空或高电平状态 /CS将处在高电平逻辑状态 本质上 /Y的功能是作为

/CS的控制开关 通常被用来作为微电脑微控制器的一个输入选通信号  

警告 在实际应用中 当 VCC电压小于 4.2V时 /Y的电压应低于 5.0V 这样可以避免破坏连接/Y的内

部 NPN三极管发射极-基极之间的 PN结 破坏了 PN结将产生过电流从而导致器件损坏 当 VCC电压低于 4.2V

时 与/Y相连接的 NPN三极管的基极处在低电平状态 最容易导致在/Y上形成一个过压  

3.3V的监测电路监测主电源 VCC 当 VCC电压达到 3.3V 并经很小的时间延迟 PNP开关三极管被激

活 此时 肖特基二极管反向偏置 自动断开后备锂电池与输出的连接 SRAM也再次由主电源 VCC 供电

当主电源 VCC 到达 4.2V 并经很小的时间延迟 所有的工作重新开始 这个过程由 4.2V监测电路监测并

完成 /RESET和 CS都被变为一个高电平状态 并在 SRAM没有丢失任何数据的情况下恢复所有的工作  
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                                图 14 功能框图 
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时序图表  

图 15 所示的时序图 描述了 SA56600-42 在预期应用中的工作情况 一个 3.0V 的锂电池作为外部 SRAM

的后备电源 参考图 1 系统简图 字母表示沿着时间轴发生的事件  

A:A:A:A:在 A 点 VCC作为供电电源的主电源处于关闭状态 因此器件由后备电池供电 /CS和 VOUT输出接

近锂电池输出的电压 VBATT 所有其他的输出 /Y /RESET CS 都处在近地电压状态  

BBBB----C:C:C:C:在 B 点 VCC 电压开始上升 同时/RESET 的电压也开始上升 但在 C 点会突然返回低电平状

态 当 VCC到达激活内部偏置电路的电平时 /RESET保持低电平逻辑状态 这发生在大约 0.8V时  

DDDD----E:E:E:E:在 D 点 VCC电压上升到 3.3V,内部的 3.3V电压监测电路被激活 这个电路使 PNP三极管输出激

活 主电源 VCC 连接到输出 这也使锂电池通过反向偏置的肖特基二极管自动的与 VOUT 断开 这样/CS

和 VOUT开始随着 VCC电压上升  

E:E:E:E:在 E 点 VCC已经升高到监测门限电平的上限 VS 这时被内部 4.2V监测电路所监测到 这时输

出电压足够支持与之相关联的外部电路的所有操作 /RESET 变为高电平状态 允许微处理器电路工作 同时

CS也变为高电平状态 SRAM也开始接受发送的数据 如果/Y也为低电平状态 则/CS达到低电平  

/Y控制/CS的输出 只要/Y为低电平 /CS输出便被使能  

F:F:F:F:VCC继续上升 /RESET CS VOUT也持续上升 刚好到达 F 之前 微处理器电路将/Y切换成高电平

状态 这使/CS从低电平变为高电平 紧接在 F 之后 微处理器电路重复性切换/Y信号 这导致/CS也重

复循环 但这不影响电池电路  

G:G:G:G:在 G 点 VCC电压开始下降 这也导致/RESET CS VCC下降  

H:H:H:H:当内部 4.2V监测电路监测到 VCC下降到 VS(4.2V)时 监测电路强迫/RESET和 CS变低 无效 SRAM的

片选信号 以终止数据的存储和修改 串接的 PNP开关三极管将主输入电源和输出断开 将 SRAM的供电电源

转为后备电池供电 另外 由于/Y已处在低电平状态 /CS会突然上升至接近 VS 但接着会下降到 VBATT(后

备电池电压) 跟随 VCC变化  

J:J:J:J:在 J 点 VOUT 也随 VCC 下降到用后备电池所对应的电压 现在 后备电池输出电流至 VOUT 用来

保护 SRAM中的数据  

KKKK----L:L:L:L:当 VCC电压下降至不能维持激活内部偏置电路的电平时 维持/RESET的电压也不再提供 输出信号

/RESET轻微上升 然后跟 VCC一样降低到低电平  

M:M:M:M:/Y再次被微处理器保持为高电平 但因为 VCC低于 VS /CS仍然保持高电平 CS保持低电平 以防止

器件 SRAM被选中  
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图 15 时序图
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封装方式  
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小型塑料表面封装 8引脚 本体宽度 3.9mm 

 

 

 

 


